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摘要(译)

本发明公开了一种有机发光二极管阵列基板、制备方法及显示装置，属
于显示技术领域。所述方法包括：在基板的像素驱动层上依次形成反射
底电极薄膜、第一微腔调整层薄膜及第二微腔调整层薄膜；采用一次构
图工艺在基板上形成反射底电极图形和厚度不同的微腔调整层；在微腔
调整层上依次形成发光功能层和顶电极层。所述微腔调整层包括所述第
一微腔调整层，或，包括所述第一微腔调整层和所述第二微腔调整层。
本发明依次在基板的像素驱动层上形成反射底电极薄膜、第一微腔调整
层薄膜及第二微腔调整层薄膜，通过一次构图工艺即可在基板上形成反
射底电极图形及厚度不同的微腔调整层，简化了生产工艺，节省了生产
成本，且所形成的微腔调整层的精度更高。
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